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C Si Mn P S Cr Mo 
0.21 0.17 0.77 0.012 0.021 1.12 0.16 
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（A） 浸炭焼入れ＋200℃×1.5hr 炉焼戻し 

（B） 防炭後浸炭焼入れ＋200℃×1.5hr 炉焼戻し 

（C） 浸炭焼入れ＋200℃×1.5hr 炉焼戻し＋620℃×1.5hr 炉焼戻し 

（D） 浸炭焼入れ＋200℃×1.5hr 炉焼戻し＋400℃×5sec 高周波焼戻し 

（E） 浸炭焼入れ＋200℃×1.5hr 炉焼戻し＋700℃×5sec 高周波焼戻し 
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（A）浸炭焼入れ200℃焼戻し

（B）防炭焼入れ200℃焼戻し

（C）浸炭焼入れ620℃焼戻し

（D）浸炭焼入れ400℃高周波焼戻し

（E）浸炭焼入れ700℃高周波焼戻し
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図6　ミクロ組織比較
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（A）浸炭焼入れ200℃焼戻し

（B）防炭焼入れ200℃焼戻し

（C）浸炭焼入れ620℃焼戻し

（D）浸炭焼入れ400℃高周波焼戻し

（E）浸炭焼入れ700℃高周波焼戻し
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